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Année


…./……

RELEVE DE NOTES

Nom:

……

Prénom:

…………..

Né (e) Le:

……….. à …………

N°d'inscription: …………….

Niveau:

Master 1

Domaine:    Sciences et Technologies	Filière:	Electronique	Spécialité: Microélectronique
Diplôme préparé: Master (Académique)

	Unité d'enseignement (U.E)
	Matière(s) constitutive(s) de l'unité d'enseignement

	Nature
	Code Ue
	Crédits
	Coef
	Moy
	Crédits
	Sess
	Intitulé(s)
	Crédits
	Coef
	Moy
	Crédits
	Sess

	
U.E.F
	
A00F0001M_S1
	
18
	
9.0
	
	
	
	Procédés d'élaboration des dispositifs semiconducteurs
	4.0
	2.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	couches minces
	4.0
	2.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Physique des composants semiconducteurs 1
	6.0
	3.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Outils de simulation
	4.0
	2.0
	
	
	

	
U.E.M
	
A00M0001M_S1
	
09
	
5.0
	
	
	
	Travaux Pratiques Outils de simulation
	2.0
	1.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Langage de programmation
	3.0
	2.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Travaux Pratiques Propriétés optiques des semiconducteurs
	2.0
	1.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Travaux Pratiques Physique des composants semiconducteurs 1
	2.0
	1.0
	
	
	

	U.E.D
	A00D0001M_S1
	02
	2.0
	
	
	
	Matériaux pour l'électronique
	1.0
	1.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tecniques du vide et salles blanches
	1.0
	1.0
	
	
	

	U.E.T
	A00T0001M_S1
	01
	1.0
	
	
	
	Anglais technique et terminologie
	1.0
	1.0
	
	
	

	Moyenne du Semestre 1 :
	
	…….
	
	
	Crédits du
	Semestre 1 :
	……
	Session:
	N
	
	

	
U.E.F
	
A00F0001M_S2
	
18
	
9.0
	
	
	
	Techniques de caractérisation des dispositifs semiconducteurs
	4.0
	2.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Physique des composants semiconducteurs 2
	6.0
	3.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Dispositifs photovoltaiques
	4.0
	2.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Conception des circuits intégrés analogiques bipolaires
	4.0
	2.0
	
	
	

	
U.E.M
	
A00M0001M_S2
	
09
	
5.0
	
	
	
	Travaux Pratiques Caractérisation des semiconducteurs/ Travaux Pratiques Dispositifs photovoltaïques
	2.0
	1.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Conception des circuits intégrés analogiques MOS
	3.0
	2.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Travaux Pratiques Physique des composants SC 2
	2.0
	1.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Travaux Pratiques Conception des circuits intégrés analogiques bipolaires
	2.0
	1.0
	
	
	

	U.E.D
	A00D0001M_S2
	02
	2.0
	
	
	
	Capteurs intégrés
	1.0
	1.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Traitement numérique du signal
	1.0
	1.0
	
	
	

	U.E.T
	A00T0001M_S2
	01
	1.0
	
	
	
	Respect des normes et des règles d’éthique et d’intégrité
	1.0
	1.0
	
	
	

	Moyenne du Semestre 2 :
	
	…..
	
	
	Crédits du
	Semestre 2 :
	….
	Session:
	N
	
	



Moyenne

……

Décision: Admis(e) (session normale)

N: Session Normale R: Session Rattrapage

Total des crédits cumulés pour l'année:	….

Total des crédits cumulés dans le cursus: …


Le chef de département




Le: ……………
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